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(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON TRANSPARENTEN LEITFAHIGEN OXIDEN

(57) Abstract: The present invention relates to a method for producing transparent conductive oxides comprising the following
steps in the sequence a-b-c: (a) Reacting at least one starting compound (A) containing at least one metal or semi-metal M and op-
tionally a dopant (D) containing at least one doping element M, wherein at least one M' is not the same as M, in the presence of a
block copolymer (B) and a solvent (C), forming a composite material (K), (b) optionally applying the composite material (K) onto
a substrate (S) and (c) heating the composite material (K) to a temperature of at least 350°C, characterized in that the block copo-
Iymer (B) contains at least one alkylene oxide block (AO) and at least one isobutylene block (IB). The present invention also rela-
tes to transparent conductive oxides so obtained, use thereot in electronic components, as electrode materials and as material for
antistatic applications. Finally, the present invention relates to electronic components containing the transparent conductive oxi-
des.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betriftt ein Verfahren zur Herstellung von transparenten leitfdhigen Oxiden
umfassend folgende Schritte in der Reihenfolge a-b-c: (a) Umsetzung von - mindestens einer Ausgangsverbindung (A) enthaltend
mindestens ein Metall oder Halbmetall M und optional eines Dotierungsmittels (D) enthaltend mindestens ein Dotierungselement
M, wobei mindestens ein M' ungleich M ist, in Gegenwart eines Blockcopolymers (B) und eines Losungsmittels (C) unter Bil
dung eines Kompositmaterials (K), (b) Optional Autbringen des Kompositmaterials (K) auf ein Substrat (S) und (c) Erhitzen des
Kompositmaterials (K) auf eine Temperatur von mindestens 350°C, dadurch gekennzeichnet, dass das Blockcopolymer (B) min-
destens einen Alkylenoxidblock (AO) und mindestens einen Isobutylenblock (IB) enthélt. Dariiber hinaus betritft die vorliegende
Erfindung die so erhéltlichen transparenten leitfdhigen Oxide, deren Verwendung in elektronischen Bauteilen, als Elektrodenma-
terial und als Material fiir Antistatikanwendungen. Schlief3lich betritft die vorliegende Erfindung elektronische Bauteile enthaltend
die transparenten leitfdhigen Oxide.
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